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Pomiary wielkos$ci elektrycznych — srodowisko MultiSim

Cel ¢éwiczenia:

Celem ¢wiczenia jest wyznaczenie warto$ci napigcia 1 natezenia pragdu metodami
posrednimi, poréwnanie wynikOw z obliczeniami analitycznymi oraz wynikami pomiaru
bezposredniego w srodowisku Multisim.

Przebieg ¢wiczenia:
Pomiar I:

Schemat

+0 47 kQ

Pomiar bezposredni dane:
U=12V
R=47 kQ

Mierzymy Ia

Pomiar posredni obliczamy Ip wykorzystujac prawo Ohma: [ = % [A]
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Pomiar I1
Schemat
—+0 47 kQ
A
—0 Rx

- (v)—

Pomiar bezposredni dane:
U=12V

R=47 kQ

RX]ZIO kQ

sz:220 Q

Rx3:0,1 Q

Pomiar posredni obliczamy Ip wykorzystujac prawo Ohma.
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Pomiar II1

Schemat

+0 47 kQ

X

Pomiar bezposredni dane:

U=12V

R=47 kQ

RX]:220 Q

RX2:10 kQ

Rx3:330 kQ

Pomiar posredni obliczamy Up wykorzystujagc prawo Ohma.
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Tabele pomiarowe:

Whnioski:

Pomiar nat¢zenia pradu

Lp.

Rx

I Io

Uv

Pomiar napiecia

Rx

U

Uo




